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当社子会社に台湾Walton社が37.5億円を出資 
 

エルピーダメモリ株式会社（代表取締役社長兼 CEO 坂本幸雄、以下、エルピーダ）と

台湾の Walton Advanced Engineering, Inc.（※注１、董事長・焦佑衡、以下、Walton 社）

は 25 日、Walton 社が当社連結子会社の EBS 株式会社（本社：東京都、以下、EBS 社）

に出資することで合意いたしました。 
 
これにともない、Walton 社は、当社より EBS 社の一部優先株式（7,500 株）を約 37 億

5,000 万円（約 5,000 万米ドル）で取得します。払い込み完了は、本年 12 月中旬を予定し

ております。 

 

当社と Walton 社は長年、当社の DRAM（※注 2）製品の組立工程および検査を一部業

務委託する取引関係にあります。今回の決定は、両社の事業関係の強化を目的とするとと

もに、当社の財務体質の改善にも貢献します。現在の DRAM 不況と、かつてない円高など

厳しい経営環境下におきましても、当社は、引き続き経営基盤の強化に向けた諸施策を進

めてまいります。 

 
注 1： Walton Advanced Engineering, Inc.：華東科技股份有限公司、ウォルトン・アドバンスト・

エンジニアリング（本社：台湾高雄市）。主に半導体メモリ製品の組立・検査事業を手がけ

る。台湾の電子部品メーカー、Passive System Alliance（PSA）、華科事業群グループ傘下

の１社。Walton 社の台湾証券コードは 8110 TT。 

Walton社に関する詳細は、同社ホームページ：http://www.walton.com.tw/ をご参照くださ

い。 

注 2： DRAM：Dynamic Random Access Memory の略。パソコンやスマートフォンなどのデジタ

ルエレクトロニクス機器に搭載される主要メモリで、情報の読み出しと書き込みを高速で行

う。データを記憶するのは一時的で、電源を切るとデータは保持されない。 

 

以上 

http://www.walton.com.tw/


N E W S  R E L E A S E  

 
※ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更され

ることがございますので、あらかじめご了承ください。 
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